TRANSISTORS NPN _ BFX43

'planar’ silicium a épitaxie BFX44

Le BFX43 est spécialement congu pour les étages de sortie des amplificateurs d'antenne dans les bandes | et |l

(jusqu'a 230 MHz ).
Le BFX44 peut délivrer une tension de sortie HF de 20V dans 400() jusqu'a 150 MHz avec une tres faible distorsion

(utilisation possible en ampli vertical d'un oscilloscope a large bande .)

Disposition des électrodes www.datasheetcatalog.com

et encombrement

2 Yyt

< Collecteur relié au boiltier

1211 B Poids : 0,45 g. environ
-l_gm@.? min 127

Boitier JEDEC TO 18

N |'|;mﬂxq,46

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation BF X43 BFX44

Tension collecteur base
Tension collecteur emetteur

Tension émetteur base

Courant créete de collecteur

Courant continu de collecteur

Caracteristiques thermiques

360

Puissance de dissipation (t . = 25°C)

_ 200

Température de jonction

- -65a+ 200

Température de stockage

0,48

Résistance thermique jonction-air ambiant

Résistance thermique jonction-boitier

0,145
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Ic =10mA, Vg = 0
Ic = 10 mA, RBE =10 )
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Tension de claquage

collecteur - émetteur

Courant résiduel de Ig =0, Vcg =20V 100 I 100 nA
collecteur Ig =0, Vcg =20V, to= 150°C 20 20 LA
Courant résiduel d'émetteur Ic =0, VEg =2V 50 50 nA

Ic =0, VEg =2V, t = = 150°C 20 20 LA

Tension de saturation
collecteur emetteur

Tension de saturation
base emetteur

Ic = 100mA, Ig = 10mA VCEsat 0,6 0,6
[
Ic = 100mA, Ig = 10 mA VBES{” 1,5 1,5
Ic = 10mA, VCE =1V h2]E 20 120
Caracteristiques dynamiques (f]- = 25°C)
Ic = 10mA, Ve = 10V - 500 500
Ic =30mA, Veg = 10V fr 500
Ic =100mA,VcE = 3V fT 300
le =Ig =0, Vcg=35Y, t=1MHz Cc
[c =Ic=0,VERp=0,5V,t =1 MHz
Cons’runce de temps de

Parametres y en émetteur IC =40mA, Vce=10V,tqmb=25°C

commun @

Rapport de transfert direct
du courant

(gain dynamique)

N A
o O

Fréquence de transition

Capacité de collecteur

>
n

Capacité d'émetteur

o

Conductance d'entrée
Susceptance d'entrée
Capacité d'entrée

Admittance de transfert
inverse de la tension

Angle de phase de ['admit-
tance de transfert inverse

Admittance de transfert
direct du courant

Angle de phase de |'admit-
tance de transfert direct

Conductance de sortie

Capacité de sortie
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Caracteristiques dynamiques L BFX43 BF X 44
tamp = 25°C Conditions de mesure Symboles m m Unités

Parametres y en émetteur Ic =40mA, Vg = 10V, =100 MHz

commun :

Conductance d'entrée b oo e e e e e Jd11e 22 mA/V
Susceptance d'entrée kL by 12,5 mA/V
CGpGCi‘I‘é dlentrée b e C] le 20 pF
Admittance de transfert .

inverse de la tension b |y12e| 12 mA/V
Angle de phase de |"admit- |

tance de transfert inverse | 196 266 degré

Admittance de transfert direct
du courant e e ‘Y2le| 108 mA/V
Angle de phase de |'"admit-

tance de transfert direct | Y916 282 degré

Conductance de sortie b 999, | 1,6 mA/Y

Capacité de sortie b Cooe 4,5 pF

I[c =40mA, Vcg =10V, f = 200 MHz

Conductance d'entrée Lo 911 32,5 mA/V
Susceptance d'entrée L. bi1e 16,5 mA/V

Capacité d'entrée L Ciie 13 oF

Admittance de transfert .

inverse de la tension b . Y124l 2,25 mA/V

Angle de phase de |'admit-

tance de transfert inverse - RATH 260 degre
- Admittance de transfert

direct du courant b |Y21e| /5 mA/V

Angle de phase de |'admit- |

tance de transfert direct Voo . P91 260

Conductance de sortie

Capacité de sortie

Tension de sortie

d: =-30dB, I = 40mA

Vce=10V, Ry =37,5 ()
f, = 202MHz, fq = 205 MHz

f(2q-p) = 208 MHz (voir figure)

Ic =40mA, Vcg = 10V
f =202 MHz (voir figure)

Gain en puissance

Caracteristiques de commutation (f]- = 25°C)

Temps d'accumulation des

porteurs
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Circuit de mesure de la distorsion d'intermodulation et du gain en puissance (BFX43)

Le transistor est monté sur un radiateur tel que t:
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&} CQMPELEE’ VOIR SCHEMA D'APPLICATION A LA FIN DU YOLUME
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